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摘要(译)

本发明提供一种发光元件，其结构和构造即使在第一电极上存在任何异
物或突起，也不会在第一和第二电极之间产生短路。这种发光元件被配
置为依次包括第一电极21，包括由有机发光材料制成的发光层的有机层
23，半透射/反射膜40，电阻层第一电极21反射来自发光层的光，第二电
极22通过来自半透射/反射膜40的光。有机层23上的半透射/反射膜具有
1nm至6nm的平均膜厚度，包括端值。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ac8724cc-d228-4438-aced-12dacd3a7af9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041610389/publication/US2014151672A1?q=US2014151672A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220140151672%22.PGNR.&OS=DN/20140151672&RS=DN/20140151672

